Seamless power. Anywhere you go.

Lenovo Charging GaN Dock

(1N n¥Nn% '>mn nin) Gallium Nitride — GaN nm1%100 5w DmMpyn mannn
DIN PO ,ANT NN N0 L,N1WO0N 12NN NN NN 21N12 N NN MW ,20psni 1P ST

TN 210
HDMI 2.1 ,1 x USB-A 3.0% (4.5W Max) ,1 x USB-C Gen 2* (10 Gbps, 7.5W Max) ,1 x USB-C Gen 2* (10 Gbps, 60W Max)

.TMDS 4K @ 60 Hz
X1, X1 2in1, X9, X13, X13 2in1, T14, T14s, T14 2in1, L13, L14, L16, E14, E16 NMn'XN



	שקופית 1: היתרונות העיקריים של טכנולוגיית Gallium Nitride – GaN (חומר מוליך למחצה חדשני ) גודל קטן וקומפקטי, יעילות גבוהה יותר בניהול והמרת חשמל במהלך הטעינה, טעינה מהירה יותר, פיזור חום טוב יותר 1 x USB-C Gen 2* (10 Gbps, 60W Max), 1 x USB-C Gen 2* (10 G

